
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
1 

47
3 

75
5

A
3

��&������������
(11) EP 1 473 755 A3

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(88) Date de publication A3: 
12.11.2008 Bulletin 2008/46

(43) Date de publication A2: 
03.11.2004 Bulletin 2004/45

(21) Numéro de dépôt: 04101249.3

(22) Date de dépôt: 25.03.2004

(51) Int Cl.:
H01J 1/304 (2006.01) H01J 7/44 (2006.01)

(84) Etats contractants désignés: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR
Etats d’extension désignés: 
AL LT LV MK

(30) Priorité: 27.03.2003 FR 0350071

(71) Demandeur: COMMISSARIAT A L’ENERGIE 
ATOMIQUE
75015 Paris (FR)

(72) Inventeurs:  
• MARTIN, Jean-Luc

38620, SAINT-GEOIRE EN VALDAINE (FR)
• BIETH, Claude

38640, CLAIX (FR)
• DELORME, Nicolas

38000, GRENOBLE (FR)

(74) Mandataire: Poulin, Gérard
Brevatome 
3, rue du Docteur Lancereaux
75008 Paris (FR)

(54) Dispositif et procédé de commande et de contrôle d’une dose d’électrons émise par un micro-
émetteur

(57) L’invention concerne un dispositif de commande
et de contrôle d’une dose d’électrons émise par un micro-
émetteur comportant
- un module senseur (30) qui reçoit le courant fourni par
le micro-émetteur ainsi qu’une tension pour ajuster le
point de polarisation dudit dispositif,
- un module comparateur qui reçoit une tension de seuil
permettant le réglage de la quantité de charges à émet-

tre,
- un module logique pour initialiser l’émission électroni-
que, et pour définir si le micro-émetteur doit ou non émet-
tre,
- un module de commande qui élabore les tensions né-
cessaires à l’initialisation et à l’extinction de l’impulsion
de courant du micro-émetteur,
- des moyens de variation de la tension de seuil.
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